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(54) Title: EMBEDDED CAPACITOR ASSOCIATED WITH A SRAM CELL 
(54) Titre : CONDENSATEUR ENTERRE ASSOCIE A UNE CELLULE SRAM 




(57) Abstract: The invention concerns a capacitor whereof one first electrode consists of a highly doped active region (D) of a 
semiconductor component (T) formed on one side of a surface of a semiconductor body, and whereof the second electrode consists 
of a conductive region (BR) coated with insulation (IL) formed beneath said active region and embedded in the semiconductor body. 



(57) Abrege : L'invention concerne un condensateur dont une premiere Electrode est constituee d'une region active fortement dopee 
(D) d'un composant semiconducteur (T) forme' du cote* d'une surface d'un corps semiconducteur, et dont la deuxieme electrode est 

^ constitute d'une region conduc trice (BR) enrobed d'isolant (IE) formee sous ladite region active et noyee dans le corps semiconduc- 

^ teur. 
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